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Изложены физические принципы работы ненакаливаемых катодов 
(НК) различных типов: низковольтных маломощных НК для использова­
ния в вакуумных интегральных схемах, в специальных электронно-лу­
чевых и индикаторных приборах и высоковольтных мощных НК для 
сверхвысокочастотной, рентгеновской и ускорительной техники.

Приводятся экспериментальные данные по исследованию эмиссион­
ных свойств НК и их основные эксплуатационные параметры. Р ас­
сматриваются технологические методы изготовления, а также перспек­
тивы дальнейших применений и разработок НК.

Книга предназначена для инженеров, занимающихся разработкой 
НК и электронных приборов на их основе, для научных работников, 
аспирантов и студентов, изучающих эмиссионную электронику.
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